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Zapojenie sa tyka oblasti vnttornych za-
pojeni logickych integrovanych obvodov,
rieSi problém zlepSenia dynamickych para-
metrov spinacich jednotiek s rozhcdovacou
aroviiou 2 Ugg. ‘ :

Podstata spo¢iva v zapojeni vybijacieho
odporu baze franzistora s rozhodovacou -
rovilou 2 Ugg, ktory je zapojeny do dyna-
micky spinaného obvodu.
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Vynélez sa tyka spinacich jednotiek, kto-
rych sicastou je zapojenie dvoch tranzisto-
rov so sériovym radenirti bazaemiitorovych
prechodov v takom poradi, Z% emitor prvého
tranzistora je pripojeny na¥nulovy poten-
cidl a emitor druhého tranzistora je pripo-
jeny na bazu prvého tranzistora.

Vyndlez rieSi problém wvybijania parazit-
nych kapacit bdze druhého tranzistora.

DoterajSie zapojenie rie$enia problém wy-
bijania parazitnych kapacit bédze druhého
tranzistora bud odporom pripojenym medzi
bdzu druhého tranzistora a vodi¢ s nulovym
potencidlom, alebo wybijacou diédou, ktord
je jednym koncom pripojend na bazu dru-
hého tranzistora a druhym koncom pripo-
jend na pomocny vstup spinacej jednotky.

Zapojenie s odporom pripojenym medzi
bédzu druhého tranzistora a vodit s nulovym
potencidlom zniZuje budenie druhého tran-
zistora v dobe prepinania tranzistora z vy-
pnutého do zapnutého stavu, ¢im sa zvadsu-
je doba oneskorenia signdlu medzi vstupom
a vystupom jednotky pri spinani.

U zapojenia s vybijacou diédou zapojenou
medzi bdzu a pomocny vstup spinacej jed-
notky dochddza k vybijaniu parazitnych ka-
pacit béze aZ pri poklese napétia na pomoc-
nom vstupe spinacej jednotky pod uroveii
dant rozdielom rozhodovacej tirovne na bé-
ze druhého tranzistora a Ubytku napétia na
vybijacej didéde. Splnenie tejto podmienky
nie je moZné zaistit vo vSetkych zapojeniach
jednak preto, Ze k takému poklesu napitia
bud nedochddza, alebo dochddza aZ v dobe
z dynamického hladiska nevyznamnej, ked
parazitné kapacity bdzy st uZ vybité.

Podstata zapojenia podla vyndlezu spodi-
va v tom, Ze na bdzu druhého tranzistora je
pripojeny linedrny alebo nelinedrny vybija-
c¢i odpor, ktorého druhy koniec je pripojeny
na kolektor pomocného tranzistora. Bdza
pomocného tranzistora je pripojend cez od-
por na bazu prvého tranzistora a emitor po-
mocného tranzistora je pripojeny na vodié
s nulovym potencialom.

Vyhodou zapojenia podla wyndlezu je
zlepSenie dynamickych parametrov spmace]
jednotky, spdsobené dynamickym re¥imom
pripajania vybijacieho odporu béze.

Dal3ou vyhodou spinacej jednotky podla
vyndlezu je zvdc¢Senie strmosti prevodove]
charakteristiky spinacej jednotky, &o je spo-
sobené zdpornou spdtnou vézbou, ktord vy-
tvdraji obvody pomocného tranzistora.
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Na obr. 1 je priklad vyuZitia vynélezu v
rieSeni TTL hradla s otvorenym kolektorom,
na obr. 2 priklad& vyuZitia wyndlezu u vy-
Sglpnelm preuodnika pre hradlové matice

‘vstupnou' #ozhodovacou tGroviiou 3 UBE
V obidvoch zapojeniach je zdkladom rieSe-
nia obvoedu spinacia jednotka, ktorej prvy
tranzistor je oznadeny T1, druhy tranzistor
T2. Pomocny tranzistor je oznateny: T4, bédza
B4 pomocného tranzistora I4 je pripojend
k béze Bl prvého tranzistora T1 Cez odpor
R1.

Vybijaci ¢len druhého tranz1stora »Tz spi-
nacej jednotky je u zapojenia na obr. 1 tvo-
reny nelinedrnym odporom R3 realizovanym
sériovym spojenim diédy D1 a odporu R2, u
zapojenia na obr. 2 je vybijaci ¢len tVroreny
linedrnym odporom R3.

'V zapojeniach podla obr. 1 a obr. 2 odpor
R3 pripojeny medzi bdzu B2 druhého tran-
zistora T2 a kolektor K4 pomocného tran-
zistora T4 zniZuje po zapnuti pomocného
tranzistora T4 prid vtekajici do bézy B2
druhého tranzistora T2. PretoZe pomocny
tranzistor T4 je budeny pridom doddvanym
z emitoru E2 druhého tranzistora T2 do-
chadza k zopnutiu pomocného tranzistora
T4 a7 v dobe, ked je druhy tranzistor T2
zapnuty

V dynamickom reZime tak pri prechode
spinacej jednotky z rozpojeného druhého
tranzistora T2, priom budiaci prid jeho
bazy B2 je rovny celkovému pridu, ktory
dodava budiaci vstup jednotky. Potom, aZ
po dobe dmernej Casovej konStante béazo- -
vého obvodu pomocného tranzistora T4. do-
chddza k zopnutiu pomocného tranzistora
T4, o zniZi prud budiaci bdzu B2 druhého
tranzistora T2, a tak ho pripravi na rychle
rozpinanie. .

Pri prechode spinacej ]ednotky Z0 zopnu—
tého do rozopnutého stavu najskor déjde k
zruSeniu budenia vstupu jednotky, &im sa
zruS8i budiaci prid bédze B2 druhého tran-
zistora T2. Pomocny tranzistor T4 zostdva
zopnuty a zaistuje rychle rozpinanie druhé-
ho tranzistora T2 vybijanim parazitnych ka-
pacit baze B2 druhého tranzistora T2 cez
odpor R3 zapojeny medzi bdzu B2 druhého
tranzistora T2 a kolektor K4 pomocného
tranzistora T4.

Tym sa zlep8ia dynamické parametre spi-
nacej jednotky ako pri spinani, tak pri roz-
pinani.



241335

PREDMET VYNALEZU

Zapojenie wybijacieho ¢lena spinacej jed-
notky, ktorej zdkladom je zapojenie dvoch
tranzistorov v takom poradi, Ze emitor pr-
vého tranzistora je pripojeny na nulovy po-
tencidl, emitor druhého tranzistora je pri-
pojeny na bézu prvého tranzistora vyznacu-
juce sa tym, Ze do spinacej jednotky je za-

pojeny pomocny tranzistor (T4), ktorého
emitor (E4) je pripojeny na nulovy poten-
cidl, bdza (B4) pomocného tranzistora [T4)
je pripojend cez odpor (R1) na béazu (B1)
pomocného tranzistora (T4) je pripojeny ma
bdzu (B2) druhého tranzistora (T2) cez
linedrny alebo nelinedrny odpor (R3}.
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